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1. [10] Parametri tranzistora u kolu sa slike su: ∞→Fβ , 6,0=== EBSEB VVV γ V, 2,0=ECSV V и ∞→AV , a 

poznato je i 1021 == RR kΩ i 12=CCV V. Ako se ulazni napon menja u granicama 0 ≤≤ Gv 12V, odrediti i 

nacrtati karakteristike ( )GI vv  i ( )GC vi 2 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1 
 
 
 

2. a) [3] Nacrtati dvostepeni pojačavač sa diferencijalnim pojavačem sa NMOS tranzistorima na ulazu i 
pojačavačem sa PMOS tranzistorom u spoju sa zajedničkim sorsom na izlazu. 

b) [2] Izračunati pojačanje pojačavača iz tačke a). 

c) [1] Izračunati ulaznu otpornost pojačavača iz tačke a). 

d) [1] Izračunati izlaznu otpornost pojačavača iz tačke a). 

e) [3] Nacrtati vremenske dijagrame napona na drejnovima svih tranzistora pojačavača iz tačke a) za 
sinusoidalan napon pobudnog generatora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolokvijum traje 2 sata. 

+

−

1Q

2Q

Gv
Iv

1R

2R

CCV


